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（1）：导通损耗： 
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×=×= ∫ ，该公式对控制整流和同步整流均适用 
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， 该公式在体二极管导通时适用 

   
（2）：容性开通和感性关断损耗：               
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jk LL ，为MOSFET 器件与二极管回路中的所有分布电感只和。

一般也可将这个损耗看成器件的感性关断损耗。 

（3）：开关损耗：  
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      考虑二极管反向恢复后： sroffrLoff
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      关断损耗： ∫ ×=
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驱动损耗： sccgsgs fVCP 2
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